Indice

Resumen
Abstract
Indice
Introduccién

1. Nanoestructuras semiconductoras piezoeléctricas

1.1. Superredes y cavidades actsticas . . . .. .. ... .. ... .. ... ..
1.1.1. Modos actsticosen SL’s . . . . .. ... ... . ... ... . ...

1.2. Interaccién electrén-fondén . . . . . . .. ... ... ... ... ...
1.2.1. Tiposdeinteraccién . . .. ... ... ... ... ... ..., ..

1.2.2. Motivacidn . . . . . . ..

1.3. Deformacién elastica y campos piezoeléctricos . . . .. .. ... ... ...
1.3.1. Deformacién pseudomérfica sobre un substrato grueso . . . . . . . .

1.3.2. Calculo de los campos piezoeléctricos . . . . . . .. .. .. ... ..

1.3.3. Validezdeloscdleulos . .. .. .. ... .. .. ... ... . ... .
1.3.4. Verificacién por rayos X de las estructuras . . . . . .. ... ...

2. Caracterizacién é6ptica de las estructuras

2.1. Arreglo experimental . . . . . ... ... .,

2.2. Fotoluminiscencia . . . . . . . . ... ...
2.2.1. Espectros experimentales . . . . . . .. ... ... ... ... ...

2.2.2. Célculo de estados electrénicos confinados. Energfas de transicién

2.2.3. Estados confinados en presencia de un campo eléctrico . . . . . .
23. Dispersién Raman . . . . . .. ... ..,
2.3.1. Teorfa macroscépica . . . . .. .. .. ... ... ... ...

2.3.2. Aspecto general de los espectros . . . . . ... ... ... .. ...

IX

XI

10

11
12

14
17
19
19
25

30
32



indice

2.3.3. Fonones acusticos
2.3.4. Fonones 6pticos

3. Dispersién Raman en condiciones de resonancia

3.1. Teorfa microscépica . . . . . . . . . .. . ... ... ...

3.1.1. Resonancias electrénicas . . . . . . .. .. ... ...
3.2. Gap directo del AlGaAs . . . . . .. .. ... ... ...,

3.3. Estados inferiores de los pozos cuanticos . . ... ... ...
3.3.1. Fonones épticos . . . . . .. .. ... ... ...

3.3.2. Fonones acdsticos . . . . . . . . . . .. .. ... ...

4. Dispersién Raman asistida por campo eléctrico

4.1. Fonones 6pticos . . . . . . . . . . ... ..
4.2. Fonones acisticos . . . . . . . . . ...
4.2.1. En funcién de la energia de excitacion . . .. .. ..

4.2.2. En funcién de la potencia de excitacién . . . . . . ..

5. Conclusiones
Bibliografia
Publicacién asociada a la tesis

Agradecimientos

105

109

113

117

T i —




	page 1
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	1. Nanoestructuras semiconductoras piezoeléctricas 1 
	2. Caracterización óptica de las estructuras 35 

	Tables
	Table 1


	page 2
	Titles
	Índice 
	3. Dispersión Raman en condiciones de resonancia 77 
	4. Dispersión Raman asistida por campo eléctrico 93 
	5. Conclusiones 
	105 
	Bibliografía 
	109 
	Publicación asociada a la tesis 
	113 
	Agradecimientos 
	117 
	Intro~ 
	...- 



